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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公表番号】特表2018-508871(P2018-508871A)
【公表日】平成30年3月29日(2018.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2018-012
【出願番号】特願2017-537486(P2017-537486)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/16     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/06     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
   Ｇ１１Ｃ   5/04     (2006.01)
   Ｇ１１Ｃ   7/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   13/16     ５１０Ｄ
   Ｇ０６Ｆ   12/06     ５１５Ｈ
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５９７Ｄ
   Ｇ１１Ｃ    5/04     ２２０　
   Ｇ１１Ｃ    7/22     　　　　
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５６４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月10日(2018.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構成可能なダイであって、
　制御およびアドレス（ＣＡ）信号ならびにデータ（ＤＱ）信号を伝えるように構成され
る論理要素と、
　前記論理要素と通信する第１の汎用物理インタフェース（ＰＨＹ）および第２の汎用Ｐ
ＨＹ、ここにおいて、前記第１の汎用ＰＨＹおよび前記第２の汎用ＰＨＹの各々は、ＣＡ
　ＰＨＹとしておよびＤＱ　ＰＨＹとして構成可能であり、前記論理要素は、前記ＣＡ信
号および前記ＤＱ信号を、前記第１のおよび第２の汎用ＰＨＹのうちの異なるものに伝え
るように構成可能であり、さらにここにおいて、前記第１の汎用ＰＨＹはさらに、第１の
チャネルに従って、ＤＱ信号を受け取るように構成され、前記第２の汎用ＰＨＹはさらに
、第２のチャネルに従って、ＤＱ信号を受け取るように構成される、と、
　適合クロック信号を前記第１の汎用ＰＨＹおよび前記第２の汎用ＰＨＹの各々に提供す
るように構成されるクロックコントローラ（ＣＣ）と、
　を備える、構成可能なダイ。
【請求項２】
　前記論理要素はさらに、
　第１の値または第２の値のいずれかである値を伝達する信号を受け取ることと、
　前記値が前記第１の値である場合、
　　前記ＣＡ信号を、前記第１の汎用ＰＨＹに伝え、および、
　　前記ＤＱ信号を、前記第２の汎用ＰＨＹに伝えることと、
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　前記値が前記第２の値である場合、
　　前記ＣＡ信号を、前記第２の汎用ＰＨＹに伝え、および、
　　前記ＤＱ信号を、前記第１の汎用ＰＨＹに伝えることと、
　を行うように構成される、
　請求項１に記載の構成可能なダイ。
【請求項３】
　前記第１の値は、低電力ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセ
スメモリ３（ＬＰＤＤＲ３）であるメモリのタイプに対応し、前記第２の値は、ＬＰＤＤ
Ｒ４であるメモリのタイプに対応する、請求項２に記載の構成可能なダイ。
【請求項４】
　ＤＱ　ＰＨＹとして構成された第１の複数の汎用ＰＨＹおよび第２の複数の汎用ＰＨＹ
をさらに備え、ここにおいて、前記第１の複数のＰＨＹはさらに、前記第１のチャネルに
従って、ＤＱ信号を受け取るように構成され、前記第２の複数のＰＨＹはさらに、前記第
２のチャネルに従って、ＤＱ信号を受け取るように構成される、
　ここにおいて、前記クロックコントローラ（ＣＣ）は、前記適合クロック信号を前記第
１の複数のＰＨＹおよび前記第２の複数のＰＨＹの各々に提供するように構成される、　
請求項１に記載の構成可能なダイ。
【請求項５】
　前記構成可能なダイはさらに、
　前記論理要素に結合されかつ前記ＣＡ信号および前記ＤＱ信号を生成するように構成さ
れるメモリコントローラを備える、請求項１に記載の構成可能なダイ。
【請求項６】
　前記メモリコントローラに結合されたモデムをさらに備える、請求項５に記載の構成可
能なダイ。
【請求項７】
　前記第１の汎用ＰＨＹは、ＬＰＤＤＲ４タイプのメモリをサポートするために、第２の
ＤＱ信号を生成するためのＤＱ　ＰＨＹとして構成される、請求項３に記載の構成可能な
ダイ。
【請求項８】
　前記論理要素は、
　前記ＣＡ信号および前記ＤＱ信号を受け取り、かつ、前記第１の汎用ＰＨＹに送るため
に前記ＣＡ信号および前記ＤＱ信号から選択するように構成されるマルチプレクサを備え
、前記選択は制御信号入力に基づく、請求項１に記載の構成可能なダイ。
【請求項９】
　装置であって、
　　第１のタイプのメモリまたは第２のタイプのメモリのどちらがサポートされているか
に対応する入力に応じて、制御およびアドレス（ＣＡ）ＰＨＹとしておよびデータ（ＤＱ
）ＰＨＹとして構成可能な汎用物理インタフェース（ＰＨＹ）と、
　　前記入力に応じて、ＣＡ信号およびＤＱ信号を前記汎用ＰＨＹに伝えるための手段と
、
　第１の複数の汎用ＰＨＹおよび第２の複数の汎用ＰＨＹと、
　適合クロック信号を前記第１の複数のＰＨＹおよび前記第２の複数のＰＨＹの各々に提
供するように構成されるクロックコントローラ（ＣＣ）、ここにおいて、前記第１の複数
の汎用ＰＨＹおよび前記第２の複数の汎用ＰＨＹは、ＤＱ　ＰＨＹとして構成され、前記
第１の複数のＰＨＹはさらに、第１のチャネルに従って、ＤＱ信号を受け取るように構成
され、前記第２の複数のＰＨＹはさらに、第２のチャネルに従って、ＤＱ信号を受け取る
ように構成される、と、
　を備える、前記第１のタイプのメモリおよび前記第２のタイプのメモリを選択的にサポ
ートするためのシステムオンチップ（ＳｏＣ）
　を備える、装置。



(3) JP 2018-508871 A5 2019.1.24

【請求項１０】
　前記ＳｏＣはさらに、前記ＣＡ信号および前記ＤＱ信号を提供するように構成されるメ
モリコントローラを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＳｏＣは、前記第１のタイプのメモリをサポートするように構成され、前記汎用Ｐ
ＨＹは、ＣＡ　ＰＨＹとして構成され、伝えるための前記手段は、前記入力に基づいて、
前記メモリコントローラから前記汎用ＰＨＹにＣＡ信号のみを伝えるように構成される、
請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＳｏＣは、前記第２のタイプのメモリをサポートするように構成され、前記汎用Ｐ
ＨＹは、ＤＱ　ＰＨＹとして構成され、伝えるための前記手段は、前記入力に基づいて、
前記メモリコントローラから前記汎用ＰＨＹにＤＱ信号のみを伝えるように構成される、
請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　伝えるための前記手段および前記第１のＰＨＹを収容するように構成される第１のパッ
ケージと、
　メモリを備え、かつパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）構成において、またはサイド
バイサイドパッケージ構成において、前記第１のパッケージに結合される、第２のパッケ
ージと、
　をさらに備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　パッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）装置であって、
　第１のタイプのメモリおよび第２のタイプのメモリのうちの１つを選択的にサポートす
るように構成されるメモリ回路要素を備える第１のパッケージ、ここにおいて、前記メモ
リ回路要素は、
　　複数の物理インタフェース（ＰＨＹ）、ここにおいて、前記複数のインタフェースの
各々は、制御およびアドレス（ＣＡ）ＰＨＹとしておよびデータ（ＤＱ）ＰＨＹとして選
択的に構成可能である、と、
　　論理要素であって、
　　　ＣＡ信号を、前記複数のＰＨＹにおける、ＣＡ　ＰＨＹとして構成されるＰＨＹに
伝えることと、
　　　ＤＱ信号を、前記複数のＰＨＹにおける、ＤＱ　ＰＨＹとして構成されるＰＨＹに
、およびＤＱ　ＰＨＹとして構成されるＰＨＹから、伝えることと、
　　を行うように構成される論理要素と、
　を備える、と、
　前記第１のタイプのメモリまたは前記第２のタイプのメモリを備える第２のパッケージ
、ここにおいて、前記第２のパッケージは、ＰｏＰ構成において、前記第１のパッケージ
に結合され、前記ＤＱ信号および前記ＣＡ信号は、第１のチャネルに関する信号および第
２のチャネルに関する信号を備える、と、
　を備え、
　前記ＰｏＰ装置はさらに、各ＰＨＹへの、および各チャネルに関する、適合クロック信
号を提供するように構成されるクロックコントローラ（ＣＣ）を備える、
　ＰｏＰ装置。
【請求項１５】
　単一のダイを使用して異なるメモリタイプをサポートするための方法であって、
　メモリタイプインジケーションを受け取ることと、
　前記メモリタイプインジケーションに基づいて、制御およびアドレス（ＣＡ）信号を、
第１の汎用物理インタフェース（ＰＨＹ）に伝えることと、
　前記メモリタイプインジケーションに基づいて、データ（ＤＱ）信号を、第２の汎用Ｐ
ＨＹに伝えることと、
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　前記第１の汎用ＰＨＹおよび前記第２の汎用ＰＨＹをクロックするために、適合クロッ
ク信号を生成すること、前記ＣＡ信号および前記ＤＱ信号は、メモリに関して、異なるチ
ャネルに対応する、と、
　を備える、方法。
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